
Condiciones de borde
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Ejemplo:   Condensador plano con dieléctrico ε = Kε0

Ejemplo:   Condensador plano con dieléctrico de 3 capas

Condensadores en memorias digitales
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Si K = 1  (en el vacío),        D = ε0E

Dieléctricos lineales: D = εE = Kε0E
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